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TRANZYSTORY n-p-n
V BFP177 i BFP178

Tranzystory krzemowe planarne §redniej mocy wielkiej

czestotliwodal.

Sa przeznaczone do stosowania w stopniach wyj$ciowych
wzmacniaczy wizji odbiornikéw telewizyjnych.
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Tranzystor w obudowie metalowej TO39(CE23).
Kolektor jest polgczony elektrycznie z obudowa.
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DANE TECHNICZNE

Warto§ci dopuszczalne parametrow eksploatacyjnych

Typ

Napiecie kolektor-
-emiter

Napiecie emiter-baza

Napiecie kolektor-
-emiter

Napiecie kolektor-baza

Prad kolektora

Temperatura zigcza

Zakres temperatury
skladowania

Moc tracona w kolek-
torze
przy tuemp = 328 K
(55°)
Przy tease = 389 K
(125°C) /

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna
zlacze-otoczenie
z1acze-obudowa

Ucko
UE'BO

Ucer
Ucge
Ic
i

tstg

P¢

Pc

Rin(j-a)
Rines-o)

18 Elementy poiprzewodnikowe

BFP177 BFP178

60 115
5 . 5
100 160
100 160
50 50

448 K (175°C)
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mA

218...473 K (—55...+200°C)

600 600
1,7 17
<240 <240
<45 <45
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TRANZYSTOR BFPITI

Parametry statyczne

pPrzy tamp = 298 K

(25°C)
Prad resztkowy

kolektora

przy Ucg =100V,

Re = 3,9KkQ,

Re = 1009,

R =1kQ

przy Ucp =100V,

Rc=0, Rg=1009Q,
Napiecie przebicia

kolektor-baza

przy Ig =0,

Ic =10pA
Napiecie przebicia

kolektor-emiter
przy Is = 0,Ic = 4mA
Napiecie przebicia

emiter-baza

przy Ic =0,

Iz=10pA
Napiecie stale miedzy

bazg a emiterem

przy Ucg =10V,

Ic =15mA
Wspblczynnik wzmoc-
nienia pragdowego
przy Ucg =10V,

Ic =15mA

Parametry dynamiczne

przy tamp = 298 K
(25°C)

Czestotliggosé graniczna
przy i = 10V,
I c= ' A:
f=58 z
Stala cMsowa sprze-
zenia zwrotnego
przy Uce =10V,
 Ic=10mA,
f = 50 MHz
Pojemno$é sprzezenia
zwrotnego (przy
wejéciu zwartym dla
przebiegbw zmien-
nych)
przy Uce =20V,
I c=10 mA,
f=1MHz

Icer

Icer

U(srycBo

U(BR)CEO

U(BryeBo

Uss

thE

T90'Cc

Cizes

21-74/2

SWW 1156-223
min. maks.
— 4 mA
—_— 1 mA

4

100 — \"
60 — v
5 _— v
— 1,2 v
20 —_ —_—
min. typ. maks.
75 120 —_ MHz
— —_ 100 ps
—_ 1,8 3,5 pF




21-74/2

TRANZYSTOR BFP178

Parametry statyczne

Przy tamp = 298 K
(25°C) min. _maks.
Prad resztkowy
kolektora -
przy Uce = 160V, g//: ‘F; ;%
Rc = 3,9kQ, 20
Re=1000, A
Rs=1kQ Ic.er — 4 mA o
przy Ucg =160V, :
Rc=0, R =100Q, 16 \
Rp=1kQ Icer - 1 mA
Napiecie przebicia \
emiter-baza )
przy Ic =0, . 12 \
Ig =100 pA U (BRr)EBD
Napiecie stale migdzy . \
bazg a emiterem \
przy Ucg =10V, as
Ic=15mA Uk —_ 1,2 V
Wspélczynnik wzmoc- N
nienia pradowego » ~ \
przy Ucg =20V, N s @ \ _

Ic = 30mA hot 20 —_ — \
N

o
I
<

Parametry dynamiczne ,
50 80 # 140 toms [°C] 200

przy tamb = 208 K

(25°C) min. typ. maks.
Czestotliwo§é graniczna

przy Uce =10V,

Ic = 10mA,

f = 50 MHz fr 75 120 — MHz
Stala czasowa Sprzg-

zenia zwrotnego

przy Ucg =10V,

Zalezno$é temperaturowa mocy strat Pc = f (fams)

Ic = 10mA, L [EFp 177
£ = 50 MHz rew'Ce  — — 100 s [A])| Bep 178
Pojemnob¢ sprzezenia ‘ 7
zwrotnego (przy i Tamb =25 °C
wejsciu zwartym dla
przebiegéw zmien- 60
nych)
przy Ucg =10V, 00
Ic=10maA, _ 50 =
f =50 MHz Ciaes — 1,8 3,5 pF ‘ P &__
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= Charakterystyka wyjsciowa I¢ = f(Uck); Is — pa-
02 i rametr
T
a2 4 681 7 4680 2 dlmA]
Zalezno§é statycznego wsp6lczynnika wzmocnienia
pradowego znormalizowanego od pradu kolektora
hae(N) = f (Ic)
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Charakterystyka przejéciowa Ic = f (Usg) Zalezno§¢ admitancji przenoszenia od czestotliwosci

|Y21e| = f(f)
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Zalezno§é admitancji wejSciowej od czestotliwo$ci
g1e; Cye =71 (f)
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Zalezno§é admitancji wejsciowej od czestotliwosci
gite; Cue = (f)
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Zalezno&¢ admitancji wejSciowej od czestotliwo$ci
gute; Cue =7 (f)
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Zalezno§é admitancji wyjsciowej od czestotliwosei
Gaze; Coze = f (f)
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Zalezno§é admitancji wyjSciowej od czestotliwosci Zalezno§é admitancji wyjsciowej od czestotliwo$ei
gese; Cope =F(f) - . gaze; Caze = £ (f)
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Zalezno$é czestotliwoéei granicznej od pradu kolek-
tora fr = f(f)




